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摘要(译)

公开了一种可变电容器电路。可变电容器电路包括多个MOS电容器，每
个MOS电容器由MOS晶体管实现，其栅极端子连接到第一电压信号，并
且漏极端子与源极端子短接并连接到第二电压信号，所述MOS电容器通
过连接到第一电压信号的栅极端子并联连接，并且在其中每个MOS电容
器的等效电容对于第一电压信号的变化保持基本恒定的截止区域中操
作。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/21219cae-e236-436d-9d86-bec80113febd
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047216017/publication/US9610044B2?q=US9610044B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=9610044.PN.&OS=PN/9610044&RS=PN/9610044

